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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование специальных знаний в области физико-

технологического проектирования как неотъемлемой и обязательной части всего 

маршрута проектирования. 

В задачи изучаемой дисциплины входят: рассмотрение общих вопросов физико-

технологического проектирования; конструктивно-технологические особенности 

проектирования; исследование проблем однородности и воспроизводимости 

электрических параметров микросхем; изучение различных видов контроля 

технологических слоев и физической структуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 

Входные требования к дисциплине. 

Изучение дисциплины базируется на следующих ранее сформированных 

компетенциях дисциплин: «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Общая 

физика», «Электротехника», «Физика твердого тела и полупроводников», 

«Радиоэлектроника». Студент должен знать основы линейной алгебры, теории 

электрических цепей и электронных схем, закономерности протекания физических 

процессов, владеть методами решения систем дифференциальных уравнений, уметь 

разрабатывать алгоритмы решения задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать методы синтеза и исследования моделей, особенности технологии 

производства современных устройств электроники и наноэлектроники.  

Уметь адекватно ставить задачи исследования и оптимизации сложных объектов 

на основе методов математического моделирования 

Иметь опыт использования математического моделирования приборов и 

технологических процессов с использованием современных информационных технологий. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина включает три модуля: 

1. Мировые тенденции развития микроэлектроники 

2. Конструктивно-технологические особенности проектирования микросхем. 

3. Мировые тенденции развития микроэлектроники. 
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